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B. Capaian Pembelajaran Program Studi

Sikap

Keterampilan Umum

1.

N

S6 : Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan

S9 : Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri

S10: Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

KUl : Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian.

KU2 : Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

KU5 : Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di
keahliannya di berdasarkan hasil analisis informasi dan data
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Pengetahuan 1. PU1 Menguasai konsep-konsep teoretis dan prinsip-prinsip pokok pada karakterisasi material secara
mendalam,

N

PU2 Menguasai pengetahuan tentang teknologi yang berdasarkan fisika dan penerapannya.

3. PU3 Mampu menganalisis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan teknologi
semikonduktor melalui pendekatan transdisipliner

Keterampulan Khusus 1. KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keilmuan karakterisasi material pada lingkup kehidupan sehari-hari
yang bermanfaat bagi masyarakat

2. KK2 Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan karakterisasi material dalam penyelesaian masalah dalam
kehidupan sehari-hari

3. KK3 Mampu mengembangkan kemanfaatan keilmuan karakterisasi material untuk diaplikasikan pada
lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi Masyarakat

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. M1 Mahasiswa mampu memahami konsep teknologi semikonduktor
2. M2 Mahasiswa mampu menerapkan konsep teknologi semikonduktor pada berbagai jenis material yang ada.




Kemampuan

Mlknggu Akhir yang Bahan Kajian Bentgk Waktu Pengalamar_1 Belajar Kriteria dan Indikator Penilaian Bo_bo_t
e- Diharapkan Pembelajaran Mahasiswa Nilai
1) () @) (4) ®) (6) . (@) (8)
1 Menjelaskan Kontrak Ceramah, 2 x50 | Diskusi, Membuat Kriteria: 6 %
kontrak Perkuliahan:; Diskusi, Tanya- Pertanyaan Ketepatan dan penalaran
perkuliahan, Peta konsep Jawab _ .
urgensi mata obyek kajian Indikator : _ _
kuliah Teknologi | mata kuliah * Mengetahui materi teknologi
Semikonduktor Teknologi semikonduktor
i e Mengetahui aturan tata tertib perkuliahan
Semikonduktor
e Mengetahui aturan penilaian
2 Menjelaskan Teori Latar Ceramah, Diskusi, | 2 x 50’ Mencari Kriteria : 12 %
Teori Latar Belakang : Latihan berbagai Latihan Soal
Belakang e Elektron sumber Tugas terstruktur
o Teori jalur tentang media Keaktifan
benda padat pembelajaran
. P Indikator :
* Gejala e Mendeskripsikan dan menjelaskan ruang
transportasi lingkup teori latar belakang
dala_rE dukt e Menyelesaikan soal-soal yang
?em' ondukto berhubungan dengan ruang lingkup teori
latar belakang
3-4 Menjelaskan Dioda Ceramah, Diskusi, | 4 x 50 Mencari Kriteria : 24 %
diode Semikonduktor | Latihan berbagai Latihan Soal
. e Dioda logam- sumber Tugas terstruktur
semikonduktor semikongukto tentang media Keaktifan
r pembelajaran
Indikator :

¢ Dioda
hubungan p-n

e Mendeskripsikan dan menjelaskan ruang
lingkup diode semikonduktor

¢ Menyelesaikan soal-soal yang
berhubungan dengan ruang lingkup diode




. Kemampuan .
M'knquu SEZL; )Fg?(r;% Bahan Kajian Per‘r?l:?;g;:ran Waktu Pengﬁ/:grr?;ri\s\?vzlajar Kriteria dan Indikator Penilaian I?\loi?;t
@) () ®) (4) (©) (6) @) (8)
semikonduktor
5-7 Menjelaskan Trasistor Ceramah, Diskusi, | 6 x 50’ Mencari Kriteria : 36 %
Trasistor e Transistor Latihan berbagai Latihan Soal
hubungan sumber _ Tugas_terstruktur
(junction) tentang media Keaktifan
« Model pembelajaran dikaor
dmzf‘m's sinyal e Mendeskripsikan dan menjelaskan ruang
kecil . lingkup transistor
* Model sinyal Menyelesaikan soal-soal
besar_ berhubungan dengan ruang lingkup
¢ EZESI'\;?JW transistor
(FET)
e Transistor —
transistor lain
8 Ujian Tengah Semester 8%
9-10 | Menjelaskan Teknologi Ceramah, Diskusi, | 4 x 50’ Mencari Kriteria : 24 %
Teknologi Pembuatan dan Latihan berbagai Latihan Soal
Pembuatan Semikonduktor sumber Tugas terstruktur
Semikonduktor « Penyiapan tentang medla Keaktifan
Kristal pembelajaran _
tunggal Indikator : o .
) o Mendeskripsikan dan menjelaskan ruang
* Tekrl;lk lingkup teknologi pembuatan
pembuatan semikonduktor
Menyelesaikan soal-soal
berhubungan dengan ruang lingkup
teknologi pembuatan semikonduktor
11-12 | Menjelaskan Rangkaian Ceramah, Diskusi, | 4 x 50’ Mencari Kriteria : 24 %




Kemampuan

Minggu Akhir yang Bahan Kajian Bentgk Waktu Pengalamar_1 Belajar Kriteria dan Indikator Penilaian Bo_bo_t
ke- - Pembelajaran Mahasiswa Nilai
Diharapkan
@) ) ®) (4) (©) (6) @) (8)
Rangkaian Terintegrasi : dan Latihan berbagai Latihan Soal
Terintegrasi e Pemilihan tipe sumber _ Tugas terstruktur
transistor tentang media Keaktifan
] ) pembelajaran
¢ Dioda — diode Indikator :
monolitik e Mendeskripsikan dan menjelaskan ruang
e Isolasi lingkup rangkaian terintegrasi
o Resistor Menyelesaikan soal-soal yang
. berhubungan dengan ruang lingkup
* rzpletor rangkaian terintegrasi
e Induktor
13-15 | Menjelaskan Teknik Ceramabh, Diskusi, | 2 x 50’ Mencari Kriteria : 36 %
Teknik Fabrikasi Fabrikasi dan Latihan berbagai Latihan Soal
p sumber Tugas terstruktur
® FToses tentang media Keaktifan
Pembuatan pembelajaran
IC Indikator :
e Metode e Mendeskripsikan dan menjelaskan ruang
MCV lingkup verifikasidosis radioterapi
o Rangkaian Menyelesaikan soal-soal yang
IC berhubungan dengan ruang lingkup
Elementair verifikasidosis radioterapi
Ujian Akhir Semester 8 %

Transdisidpliner
Matakuliah pendukung Transdisidpliner

1.
2.

Level Transdisidpliner
a. Materi
b. Metodologi

Proses Transdisidpliner
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